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Unit: mm
Symbol Min Typ Max Symbol Min Typ Max
A - - 1.25 e 0.90 0.95 1.00
Al 0 - 0.15 el 1.80 1.90 2.00
A2 1.00 1.10 1.20 L 0.35 0.45 0.60
A3 0.60 0.65 0.70 L1 0.59RET
b 0.36 - 0.50 L2 0.25BSC
bl 0.36 0.38 0.45 R 0.10 - -
(o] 0.14 - 0.20 R1 0.10 - 0.20
cl 0.14 0.15 0.16 S] 0 - 8°
D 2.826 2.926 3.026 01 3° 5° 7°
E 2.60 2.80 3.00 02 6° - 14°
El 1.526 1.626 1.726
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Unit: mm
Symbol Min Typ Max Symbol Min Typ Max
A 0.70 0.75 0.80 E2 0.75 0.80 0.85
Al 0.00 0.02 0.05 e 0.650BSC
b 0.30 0.35 0.40 Nd 1.300BSC
(o) 0.18 0.20 0.25 K 0.20 - -
D 1.95 2.00 2.05 0.28 0.33 0.38
D2 1.25 1.30 1.35 0.15 0.20 0.25
E 1.95 2.00 2.05
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Symbol Min Typ Max Symbol | Min Typ Max
W 7.9 8.00 8.10 D1 - 1.00 1.10
AO 2.15 2.25 2.35 DO - 1.50 1.60
BO 2.15 2.25 2.35 PO 3.90 4.00 4.10
KO 0.85 0.95 1.05 P1 3.90 4.00 4.10
1.65 1.75 1.85 P2 1.90 2.00 2.10
F 3.40 3.50 3.60 0.20 0.22 0.24
0 10°
www.pintengtech.com R#A&5 vil 8/9



&

oo iS5

PT2050
RIS

9. hEiEF

BAES | BEidF R4 H#
V1.0 IR 2020-07-21
V1.1 1 JIDFN2*2_ 6L %25 DL K AH 9% ik 2020-07-27
V1.2 B DFN2*2_6L 5] i 2020-07-31

www.pintengtech.com R#A&5 vil 9/9




	1. 产品概述
	2. 主要特性
	3. 系统框图
	4. 封装及引脚说明
	5. 功能描述
	6. 应用电路
	7. 电气特性
	7.1 电气特性极限参数
	7.2 直流特性

	8. 封装信息
	8.1 SOT23-6封装
	8.2 DFN2x2-6L封装尺寸
	8.3 DFN2x2-6L编带信息

	9. 历史记录

